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Objectivos: Este trabalho tem como objectivos repetir as ideias de Electrónica 1.

Componentos: qualquer transistor npn e resistências como indicado na figura.

· Para os cálculos assume  = 200, VA = 200 V.

Simule em PSPICE e realize no laboratório o amplificador emissor comum (CEA) da figura. Calcule e determine
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a) A polarização do circuito (VCE, IC). Usa o quadro abaixo para os calculos.

	.                                                                                                                                          .



	A tensão DC da saida Vo medida:


O ganho (Av = vo/vi) em tensão do circuito

	calculo:                                                                                                                                          .



	medido:




A resistência de entrada Rin=vin/iin
	calculo:                                                                                                                                         .



	medido:




A resistência de saida Rout=vout/iout
	cálculo:                                                                                                                                         .



	medido:




conclusões:

nomes e dia de entrega:
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2N2219A
2N2222A

HIGH SPEED SWITCHES

DESCRIPTION
The 2N2219A and 2N2222A are siicon Planar
Epitaxial NPN transistors in Jedec TO-39 (for
2N22194) and in Jedec TO-18 (for 2N2222A)
metal case. They are designed for high speed
switching application at collector current up to
500mA, and feature useful current gain over a
wide range of collector current, low leakage
currents and low saturation voltage
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